
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0025757
(51)7 H01G 13/00 (13)  B

(21) 1-2015-01822 (22) 31/12/2012
(86) PCT/US2012/072337 31/12/2012 (87) WO 2014/074122 A2 15/05/2014
(30) 13/671,546 07/11/2012 US
(45) 26/10/2020   391 (43) 25/08/2015   329A
(73) CARVER SCIENTIFIC, INC. (US)

8000 GSRI Avenue, Baton Rouge, LA 70820, United States of America
(72) David CARVER (US); Robert CARVER (US); Sean REYNOLDS (US).
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE)

(54) THIẾT BỊ LƯU TRỮ ĐIỆN NĂNG TRẠNG THÁI RẮN VÀ PHƯƠNG PHÁP 
SẢN XUẤT THIẾT BỊ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG

(57)  Sáng chế đề cập đến thiết bị lưu trữ điện năng trạng thái rắn bao gồm nhiều lớp cách 
điện hoặc một lớp cách điện đồng nhất nguyên khối. Các lớp hoặc các phần của lớp đồng 
nhất này có hằng số điện môi tăng thêm được bằng cách phơi vật liệu cách điện dưới điện 
trường và/hoặc từ trường trong khi tạo ra điện môi trước khi hóa rắn hoàn toàn. Sự phơi 
như vậy tạo thành các gốc và/hoặc nền được đặt trong điện trường và/hoặc từ trường. Một 
điện môi dùng cho thiết bị này có thể bao gồm polyme trên cơ sở xylen mới được tạo ra 
trong các điều kiện khí quyển thông qua phản ứng với oxy đơn nguyên tử và tạo ra hằng số 
điện môi được làm tăng thêm bằng cách phơi polyme trong từ trường và/hoặc điện trường 
trong khi ngưng tụ và hóa rắn trên một nền. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản 
xuất thiết bị lưu trữ năng lượng.
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